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4 7. Ω

10nF

4 7. Ω

10nF

; ����

; ����

IU8373E PCB9':;<���
Vbat=��
IU8373E 8373E�I&·¼�#!}，Å6ß>�Ov [ ¨!，î ß>�/Û01!�，øùMù!�2£。!�¶Vbat IU

��45:3[ .õ��0�!4!�，Å[8#!Q~
�Â�5 6¾!j�。�� �!4!�ÄÄ�F!Vbat Vbat 470uF

!#ºÖ�，73�­®�ë8 �ÐÑ，îÄÄ�§8 �k�èh@�，îÄÄ� �¹k。IC EMIIU8373E

PVDD=��
IU8373E� äù[8#!Q���，î���
����!Q�õ。Å6?@01!��9:�。���ÆF�.÷!PVDD

�，�÷� ÷·�01!�~�� �?@!4!�,�×; �����。ØÙ�÷ . �/Û!���£��;1 uF 470uF 1uF0 0
 ÚÛ����。 �?@!�î�9:� ，vå470uF (?@A�G#HJKO��Q��,SXY
�ZG
�,[\�]^_)
�!�9F �����!#;<。 ³!��� �¾�?@� ，Ô�£!� ¯°=>，Èª?@�BOOST PVDD PCBIU8373E

¢A�­。
deGND
IU8373EÄ.÷ ~ 。 �
�Å，èh9ÄÕv �!jjv，x^î�ÚÛ���Û。�«�øùGND PGND AGND PGND 9A，

ªBCLM，NwD�×vPªHEBCMù。 �ÚÛ���!�Å，��45øùªÅBCMù2£AGND 。
ghj#GND
IU8373E 8373E[ÀÁ�õ，é�Qî[ÀÁ��^， ���½�FGÐÑ，<:v�H�ÅI}Æ��*õ。!é�Q[IU

#³��^， �þ�FGÅI}Æ��*õ。©�J�­®~¨�ÈÉ ��¾ôßLx，���¶á�45wD��)DAC

	�!�Å~ KÄ)	�õOv!�ùÅ ��!�Å²_KÄ!$À，ÈÉ�£����Å。Zò['(�IU8373E Pin

DEMOEäùò%:

AGND
7
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þ�!
g!M�¡Þ
ç� ´¶ESD

�È¾0yNO

MOS!}ç�þ�PQ：

g!Y��Å�Â9´> È¾Z_�R0NO £¤ÄG0´， ， MOS !}©�ßg!�!?@Ì*S�áâ：

• ç�1T�Ov0g!U�ùÅ。

• ¯ýÙV9:ùÅ。

• ��v¢�F���Ô9:ùÅ。

• 9:È�g�V�Èog!WXV�ÈY�。

��:
� �[\]^_!¬Ä `awb��c�º$d eßØ}Of çèYF�g�6¾©hi¸jX NkDLq)S， ！ ，

�7	z~©h。

� lmng�´¶Y�«ÝÞZÂÄ�«�fGÈË>êë�£� o�ÄplYF��[\]^_!¬Ä `a´¶，

|}­®¯°~z2�B^qrs¿��NÈ¾s¿NO ¤ØÙtYfuvw£�B·1xÎyÈz´áfõö�Ë，

>！

� ´¶¶{�§8C<´& �[\]^_!¬Ä `að|][çè§¨º�}�´¶！，


